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ВЧ и СВЧ компоненты 

Статьи по высокочастотным ВЧ и СВЧ компонентам: 

*Параметры и применение перспективных быстродействующих микросхем для 
коммутации аналоговых и цифровых сигналов фирмы Toshiba Semiconductor, 
(Компоненты и технологии №9'2009) 

Задачи многоканальной коммутации аналоговых и цифровых сигналов могут выполнять как 
специализированные БИС микросхемы частного применения (ASIC), так и интегральные микросхемы 
общего применения (ASSP), в том числе стандартные логические КМОП микросхемы, которые 
выпускают десятки компаний. Одним из ведущих мировых производителей микросхем является 
полупроводниковое подразделение Toshiba Semiconductor, входящее в состав крупнейшего 
международного концерна Toshiba Corporation. 

*Универсальные широкополосные усилители серии WBA производства ООО 
Деловой Прогресс, (Компоненты и технологии №9'2009) 

В статье рассмотрены широкополосные, линейные, с низким уровнем шумов усилители серии WBA, 
разработанные Лабораторией широкополосных сигналов ООО Деловой Прогресс для диапазона частот 
от 3 МГц до 18 ГГц. Описаны их электрические и конструктивные характеристики. Проведено 
сравнение этой серии усилителей и близких по характеристикам усилителей других отечественных 
производителей. 

*СВЧ компоненты ОКБ-Планета, (Компоненты и технологии №4'2009) 

ОАО ОКБ-Планета осуществляет лицензируемые виды деятельности: разработку и производство 
полупроводниковых приборов и СВЧ компонентов. В 2008 году ОКБ-Планета завершило разработку и 
освоение в производстве таких СВЧ компонентов как транзисторы 2Т3202; варикапы 2В173, 2В174, 
2В175; тиристоры 2У202; микросхемы 401УВ3. 

*Зарубежные миниатюрные фильтры нижних частот. Ключ к информации о 
фильтрах, (Компоненты и технологии №1'2009) 

Разработчики радиоэлектронной аппаратуры СВЧ-диапазона все чаще применяют импортные 
фильтры нижних частот для подавления электромагнитных помех в цепях питания и импульсных 
сигналов [1], что позволяет выполнить разработку надежнее и оперативнее. Но для этого необходимо 
понимать и уметь анализировать зарубежную информацию о фильтрах: каталоги, рекламные листы, 
более подробное описание конкретного типа фильтра (data sheet), чтобы правильно выбрать 
необходимые фильтры. В журнале «Компоненты и технологии» опубликован аналогичный материал о 
зарубежных радиочастотных соединителях [2]. Настоящая статья призвана помочь потребителям и 
дистрибьюторам ориентироваться в зарубежной информации о миниатюрных фильтрах нижних частот, 
применяемых в радиоэлектронной аппаратуре. 

*Обзор схем диодных двойных балансных смесителей, (Компоненты и 
технологии №1'2009) 

В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа основных электрических 
характеристик диодных двойных балансных смесителей, выполненных по трем различным схемам. 
Смесители разработаны в ЗАО «НПФ Микран» (г. Томск). Конструктивно все устройства выполнены по 
гибридно-интегральной технологии на подложках из поликора ВК-100.  

*Отечественные ВЧ- и СВЧ-резисторы, поглотители и терминаторы. Состояние 
и перспективы производства, (Компоненты и технологии №1'2009) 

Развитие СВЧ-электроники в последнее десятилетие приобрело колоссальный размах. Это, в первую 
очередь, появление радиотелекомуникационных средств связи и навигации гражданского применения, 
например хорошо всем известные системы GSM, GPRS, GPS, ГЛОНАСС и другие. Системы цифровой 
обработки и передачи информации также уже работают на сверхвысоких частотах, современные 
процессоры — в СВЧ-диапазоне. Быстрыми темпами идет развитие радиолокации всех видов 
базирования. Автомобильная промышленность внедряет системы активной безопасности на базе 
СВЧ&радиолокации. Параллельно развивается измерительная техника СВЧ. Все перечисленные 
направления являются сферой применения ВЧ- и СВЧ-резисторов, терминаторов (согласующие 



нагрузки) и поглотителей (аттенюаторы). В статье рассмотрены виды выпускаемых ВЧ и СВЧ 
пассивных электронных компонентов в России, а также освещены проблемы и перспективы развития 
их производства. 

*Полосно-пропускающие СВЧ фильтры производства НПФ «Микран», 
(Компоненты и технологии №11'2008) 

Представлен краткий обзор полосно-пропускающих фильтров (ППФ) СВЧ, разработанных и 
производимых в ЗАО «НПФ Микран» (г. Томск). На качественном уровне рассмотрены их основные 
достоинства и недостатки с точки зрения электрических характеристик и массо-габаритных 
показателей. Приведены примеры топологической и конструктивной реализации СВЧ фильтров. 

*Создание высокоэффективных СВЧ усилителей Ka и Х диапазонов, 
(Компоненты и технологии №10'2008) 

При разработке современных устройств коммерческого и военного назначения постоянно 
ужесточаются требования, предъявляемые к их эффективности и экономичности. Данная тенденция 
обусловлена многими факторами, варьирующимися от проблем с обеспечением необходимого 
теплового режима (из-за уменьшения размеров компонентов схемы усилителей) до требований к 
энергопотреблению всей системы вцелом(часто усилители входят в состав бортовой аппаратуры). В 
этих условиях применение высокоэффективных СВЧ-ИМС позволяет не только понизить массу 
аппаратуры, по сравнению с системами, использующими волноводы, но и повысить стойкость системы 
к вибрации, а также упростить ее настройку (за счет применения большого количества однотипных 
дискретных усилителей). Небольшие габариты современных СВЧ-ИМС и других пассивных СВЧ 
компонентов (например, блокирующих конденсаторов) делают их идеальными для построения систем 
на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР), что позволяет понизить стоимость 
системы в пересчете на 1 Вт выходной мощности. В данной статье рассматриваются некоторые 
подходы и методики, используемые компанией Mimix Broadband при создании высокоэффективных 
СВЧ-ИМС для усилителей Ka и Х диапазонов. Для иллюстрации оптимального подхода к созданию 
подобных усилителей приводятся ключевые факторы, влияющие на эффективность их работы, а также 
рассматриваются некоторые компромиссные решения, позволяющие достичь желаемых результатов. 

*Смесители, преобразователи, умножители и делители частоты СВЧ-диапазона 
для изделий отечественной радиоэлектроники , (Компоненты и технологии 
№9'2008) 

В работе приводятся обзорные данные по конструктивным особенностям и параметрам СВЧ 
преобразователей частоты зарубежных производителей. Аналогичные обзоры, посвященные изделиям 
отечественного производства, автору неизвестны. В этой статье систематизировны данные по 
смесителям, преобразователям, умножителям и делителям частоты, которые приведены на сайтах и в 
рекламных материалах с выставок. Эти устройства производят шесть предприятий России: ФГУП «НПП 
“Исток», НПФ «Микран», ФГУП НИЧ «МАТИ» РГТУ им. К. Э. Циолковского, ОАО «НИИПП», ФГУП ННИПИ 
«Кварц» и ФГУП НПП “Салют”  

*Усилительные паллеты — элементная база радиопередающей аппаратуры, 
(Компоненты и технологии №7'2008) 

Разработка и производство современной радиопередающей аппаратуры и ее элементной базы 
является необходимым условием создания новых систем радиосвязи, передачи данных, радиолокации, 
теле- и радиовещания. Модульный подход позволяет оптимальным образом решить задачу построения 
таких перспективных систем. Поэтому несомненный интерес представляет опыт разработки и 
производства усилительных паллет на предприятии ФГУП «НИИЭТ» (г. Воронеж), которое исторически 
является одним из ведущих разработчиков ВЧ и СВЧ транзисторов и гибридных микросхем. 

Эффективное использование наборов конденсаторов на диэлектрических 
стержнях для настройки СВЧ устройств, (Компоненты и технологии №4'2008) 

Несмотря на наличие современных средств автоматизированного проектирования электронных 
устройств (САПР), ручная настройка ВЧ / СВЧ цепей все еще широко применяется на практике, 
особенно при оптимизации параметров усилителей мощности. 

Многослойные гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN — основа новой 
компонентной базы твердотельной СВЧ электроники, (Компоненты и 
технологии №2'2008) 



В статье рассмотрены уникальные возможности широкозонных полупроводниковых нитридов III 
группы, позволяющие создавать мощные приемо-передающие устройства СВЧ-диапазона, а также пути 
преодоления основных проблем, возникающих при разработке технологии приборных нитридных 
гетероструктур. Комплексный подход, заключающийся в создании специализированного ростового 
оборудования и применении новаторских конструкций гетероструктур и режимов их роста, позволил 
достичь результатов мирового уровня и расширить перспективы дальнейшего улучшения этих 
полупроводников. 

Соединители SMP. Новые возможности для микроэлектроники СВЧ, 
(Компоненты и технологии №1'2008) 

К современным изделиям микроэлектроники СВЧ предъявляют все более сложные, нередко 
взаимоисключающие требования: многофункциональность, плотность компоновки, минимальные 
габариты и масса, возможность высокопроизводительной сборки, высокая надежность. При этом 
необходимо обеспечить высокий уровень выходных параметров во все возрастающем диапазоне частот 
(до 40 ГГц и более), герметичность, стойкость изделий к воздействию вибрационных и ударных 
нагрузок. 

Синтез параметрического избирательного фильтра СВЧ-диапазона, 
(Компоненты и технологии №11'2007) 

Отделение высокочастотных приборов PPGR компании Microsemi Corporation начало производство 
мощных СВЧ-модулей, так называемых паллет, для применения в радарах, работающих в диапазонах 
частот L (1200–1400 МГц) и S (2700–3100 МГц, 3100–3400 МГц). Такие СВЧ-модули позволяют 
получить в 2–3 раза большую выходную мощность по сравнению с одиночными транзисторами и имеют 
крайне простую концепцию работы plug-and-play, что позволяет интегрировать СВЧ-модуль в систему 
без настройки и согласования волновых сопротивлений. Все это существенно упрощает систему 
пользователя, значительно снижает время разработки, уменьшает размер усилителя более чем на 50% 
и значительно ускоряет процесс сборки и производства. 

Метод оценки защитных свойств конструкционных материалов модулей СВЧ и 
стойкость модулей к воздействию ионизирующих излучений космического 
пространства, (Компоненты и технологии №10'2007) 

В статье излагается метод расчета ослабления поглощенной дозы протонов из космического 
пространства конструкционными материалами модулей СВЧ и результаты экспериментальных 
исследований стойкости модулей СВЧ на арсенидгаллиевых полевых транзисторах с затворами на 
барьере Шоттки к воздействию ионизирующих излучений космического пространства. Показана 
высокая стойкость этих изделий, позволяющая использовать их при минимальной защите. 

Технология мощных СВЧ LDMOS-транзисторов для радарных передатчиков L-
диапазона и авиационных применений , (Компоненты и технологии №10'2007) 

Постоянно улучшающиеся характеристики СВЧ LDMOS-транзисторов, разрабатываемых с учетом 
требований рынка устройств беспроводной связи, позволяют в настоящее время использовать их в 
авиационных и импульсных радарных применениях, где традиционно применяются мощные 
кремниевые биполярные транзисторы. В статье описывается СВЧ LDMOS-транзистор для импульсных 
применений с плотностью мощности более 1 Вт/мм и пиковым напряжением 85 В. 

Новые силовые ВЧ модули для применения в радарной технике L и S 
диапазонов в концепции plug-and-play, (Компоненты и технологии №9'2007) 

Отделение высокочастотных приборов PPGR компании Microsemi Corporation начало производство 
мощных СВЧ-модулей, так называемых паллет, для применения в радарах, работающих в диапазонах 
частот L (1200–1400 МГц) и S (2700–3100 МГц, 3100–3400 МГц). Такие СВЧ-модули позволяют 
получить в 2–3 раза большую выходную мощность по сравнению с одиночными транзисторами и имеют 
крайне простую концепцию работы plug-and-play, что позволяет интегрировать СВЧ-модуль в систему 
без настройки и согласования волновых сопротивлений. Все это существенно упрощает систему 
пользователя, значительно снижает время разработки, уменьшает размер усилителя более чем на 50% 
и значительно ускоряет процесс сборки и производства. 

Отечественные электрически управляемые СВЧ-аттенюаторы, (Компоненты и 
технологии №8'2007) 



Аттенюаторы некоторых зарубежных фирм подробно рассмотрены в [1, 2]. О продукции российских 
предприятий информации явно недостаточно. В данной статье дан обзор отечественных аттенюаторов 
на основе p-i-n 

Проектирование ВЧ схем на микросхемах HMC414MS8G с использованием 
дешевых материалов для печатных плат, (Компоненты и технологии №5'2007) 

В данной статье подробно рассмотрены прикладные проблемы при проектировании схем с 
использованием монолитных СВЧ интегральных схем (MMIC) усилителей мощности, даны подробные 
рекомендации по расчету и проектированию схем согласования с возможностью перехода к дешевым 
материалам печатных плат, приводятся примеры с результатами моделирования и 
экспериментальными данными. 

Опыт проектирования высокочастотных фильтров с использованием 
элементной базы фирмы АТС, (Компоненты и технологии №4'2007) 

При разработке высокочастотных фильтров встает извечная проблема выбора между обеспечением 
хороших электрических характеристик и малых габаритов. Появление малогабаритных SMD-
индуктивностей, обладающих высокой добротностью и имеющих высокие паразитные резонансные 
частоты, позволяет создавать малогабаритные фильтры, успешно конкурирующие по электрическим 
характеристикам и габаритам с фильтрами на объемных спиральных резонаторах и на печатных 
элементах. 

Миниатюрные коаксиальные фильтры для цепей управления 
микроэлектронных устройств, (Компоненты и технологии №2'2007) 

Подавление межсистемных и внутрисистемных электромагнитных помех является важнейшей 
задачей при создании устройств микроэлектроники СВЧ. Фильтрация помех в цепях питания освещена 
достаточно полно [1]. Подавление же помех в цепях управления, в которых используются импульсные 
сигналы, не нашло достаточного отражения в специальной литературе. Этому посвящена настоящая 
работа. 

Отечественные транзисторные усилители СВЧ. Сравнение российских 
производителей усилителей СВЧ, (Компоненты и технологии №1'2007) 

В работе [1] сделан обзор зарубежных твердотельных усилителей, работающих в диапазоне частот 
1–100 ГГц с выходной мощностью до 10 Вт, определены их параметры и дана классификация 
усилителей. 

Компоненты NEC Electronics для беспроводной связи на базе кремниево-
германиевой технологии, (Компоненты и технологии №11'2006) 

Данная статья представляет собой краткий обзор основных характеристик и достоинств 
полупроводниковой кремниево-германиевой технологии (SiGe). В публикации рассмотрены некоторые 
SiGe-компоненты компании NEC Electronics, а также рассказано о перспективах широкого 
распространения беспроводных систем на основе новой технологии. 

ВЧ высокочастотные компоненты фирмы Tyco Electronics M/A-COM: 
широкополосные транзисторные усилители, (Компоненты и технологии 
№10'2006) 

Эта публикация продолжает серию статей, посвященных высокочастотным компонентам фирмы Tyco 
Electronics M/A(COM [1, 2]. В данной статье рассмотрены особенности широкополосных транзисторных 
усилителей. 

Модули ВЧ усилителей мощности, (Компоненты и технологии №9'2006) 

Модули ВЧ усилителей мощности являются важной элементной базой современной аппаратуры 
связи. До недавнего времени на российском рынке присутствовали исключительно модули зарубежного 
производства. В данной публикации Воронежское ФГУП «НИИ электронной техники» (www.niiet.vrn.ru) 
объявляет о результатах своих разработок модулей ВЧ усилителей мощности и приглашает 
отечественных производителей радиоэлектронной аппаратуры к сотрудничеству. 

Мощные ВЧ и СВЧ полевые транзисторы для аппаратуры средств радиосвязи, 
(Компоненты и технологии №5'2006) 



В данной статье речь идет о новых мощных ВЧ и СВЧ полевых (DMOS) генераторных транзисторах, 
разработанных и освоенных на Воронежском ФГУП «НИИ электронной техники». 

ВЧ и СВЧ компоненты компании Universal Microwave Corporation, (Компоненты 
и технологии №3'2006) 

Компания Universal Microwave Corporation (UMC) позиционирует себя на рынке как мировой лидер по 
производству генераторов, управляемых напряжением (ГУН). 

Высокочастотные сигнальные реле, (Компоненты и технологии №2'2006) 

В статье кратко рассмотрены электромагнитные реле, предназначенные для переключения сигналов 
высокой частоты: эти приборы являются в некотором роде новым витком «эволюционного» развития 
сигнальных реле. 

КМОП-ключи от NEC Electronics бросают вызов ключам на основе GaAs, 
(Компоненты и технологии №1'2006) 

Есть много причин, по которым КМОП-ключи привлекают внимание инженеров СВЧ-техники. Первая 
из них — невысокая цена. Они проще в управлении — не требуется двух управляющих напряжений 
или сложной периферийной схемотехники, выполненной по другой технологии. 

СВЧ - транзисторы компании Advanced Power Technology для авионики и 
радаров, (Компоненты и технологии №1'2006) 

Целью настоящей статьи, является обзор СВЧ-транзисторов, применяемых в авиационной 
электронике и радиолокационных станциях. В статье рассматриваются основные особенности и 
параметры СВЧ-транзисторов компании Advanced Power Technology, дано краткое сравнение 
транзисторов с аналогами, производимыми другими фирмами. 

СВЧ транзисторы компании Advanced Power Technology для авионики и 
радаров, (Компоненты и технологии №1'2006) 

Целью настоящей статьи, является обзор СВЧ-транзисторов, применяемых в авиационной 
электронике и радиолокационных станциях. Здесь рассматриваются основные особенности и 
параметры СВЧ-транзисторов компании Advanced Power Technology, дано краткое сравнение этих 
транзисторов с аналогами, производимыми другими фирмами. 

Монолитные интегральные схемы СВЧ: взгляд изнутри, (Компоненты и 
технологии №9'2005) 

В последнее время монолитные интегральные схемы (далее по тексту МИС СВЧ, в англоязычной 
литературе MMIC — Monolithic Microwave Integrated Circuit) получили широкое распространение не 
только в военной, но и в гражданской технике, особенно в сотовой телефонии. Основными причинами 
являются бурное развитие высокоскоростных широкополосных систем передачи данных при 
постоянной потребности снижения массо-габаритных параметров изделий. 

Многослойные интегральные схемы сверхвысоких частот на основе керамики 
с низкой температурой обжига. Часть 3. Активные устройства, антенны и 
многофункциональные СВЧ модули, (Компоненты и технологии №7'2005) 

В заключительной части обзора по многослойным ИС СВЧ, выполненным с использованием керамики 
с низкой температурой обжига (части 1 и 2 см. КиТ 05' 2005 и 06' 2005), представлены конструкции 
активных СВЧ-устройств, антенн и многофункциональных приемо-передающих СВЧ-модулей. 

Многослойные интегральные схемы сверхвысоких частот СВЧ на основе 
керамики с низкой температурой обжига, (Компоненты и технологии №5'2005) 

Обзор призван дать представление о современном уровне развития гибридных интегральных схем 
(ИС) сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. Рассмотрены различные аспекты разработки и 
изготовления СВЧ-устройств в виде многослойных интегральных схем на основе керамики с низкой 
температурой обжига (КНТО). Приведены конструкции и характеристики как экспериментальных 
образцов, так и коммерческих СВЧ-устройств на КНТО. Первая часть обзора посвящена технологии 
изготовления и элементной базе многослойных ИС на основе КНТО. 

ВЧ и СВЧ компоненты компании SYNERGY. Генераторы управляемые 
напряжением и синтезаторы частоты, (Компоненты и технологии №4'2005) 



Ни для кого не секрет, что на рынке ВЧ/СВЧ%компонентов представлено великое множество 
сходных по функциональному назначению решений. Как правило, данные решения незначительно 
отличаются по своим характеристикам, поскольку каждый из производителей старается представить 
прибор, не уступающий аналогам конкурентов. В связи с этим, выбор того или иного решения 
определяется лишь его доступностью и предпочтениями разработчика. Однако у многих 
производителей существуют отдельные компоненты и серии, значительно отличающиеся от подобных 
им на рынке. Именно о таких компонентах и пойдет речь ниже. 

Новая серия высоковольтных тиристорных преобразователей частоты для 
синхронного электропривода, (Компоненты и технологии №4'2005) 

В ОАО «Электровыпрямитель» разработана и производится новая серия высоковольтных 
преобразователей частоты ПЧ(ТТП. 

Высокочастотные фильтры компании "TEMWELL", (Компоненты и технологии 
№1'2005) 

Тайваньская корпорация TEMWELL, основанная в 1994 году, проектирует и изготавливает 
разнообразные пассивные радиокомпоненты высокочастотного диапазона — фильтры нижних частот 
(ФНЧ), полосовые (ПФ), режекторные (РФ), а также частотноизбирательные устройства согласования 
приемопередатчика с антенной — так называемые диплексеры и дуплексеры. Эти элементы 
предназначены для широкого применения в высокочастотных цепях радиоприемников, 
приемопередатчиков базовых станций радиосетей, а также аппаратуры спутниковых, эфирных и 
кабельных сетей связи. 

Повышение эффективности импульсных модуляторов электровакуумных 
приборов СВЧ с высокой частотой повторения импульсов, (Компоненты и 
технологии №5'2004) 

Проблема получения высокой (более 100 кГц) частоты повторения импульсов в модуляторах 
усилительных и генераторных электровакуумных приборов СВЧ (ЛБВ, клистронов, магнетронов и т. п.) 
является очень актуальной, поскольку определяет возможность реализации высоких тактико-
технических характеристик современных радаров. Она заключается в необходимости отвода большой 
мощности рассеивания от ключевых элементов модулятора, находящихся в гермообъеме под высоким 
потенциалом при жестких требованиях к массе и габаритам радиопередающего устройства. Особенно 
это актуально для бортовой аппаратуры летательных аппаратов [1, 2]. 

ВЧ высокочастотные компоненты фирмы Tyco Electronics M/A-COM мощные 
высокочастотные транзисторы и транзисторные модули, (Компоненты и 
технологии №9'2003) 

Фирма Tyco Electronics M/A-COM более 30 лет разрабатывает, производит и поставляет 
технологически передовые компоненты ВЧ- и СВЧ-диапазонов для оборонной и космической 
промышленности, систем радиосвязи, навигации и беспроводной передачи данных, автомобильной 
телематики. Продукция фирмы Tyco Electronics M/A-COM — это высокочастотные мощные транзисторы, 
транзисторные модули, широкополосные транзисторные усилители, в том числе малошумящие, 
высокочастотные диоды, высокочастотные генераторы, управляемые напряжением, синтезаторы 
частот, антенны, в том числе для систем GPS, коннекторы для коаксиальных кабелей, аттенюаторы, 
линии задержки, фильтры-дуплексеры, смесители и модуляторы, монолитные интегральные 
микросхемы, широкополосные и импульсные трансформаторы, индуктивности, ферритовые 
материалы... 

Мощные СВЧ транзисторы Philips Semiconductors, (Компоненты и технологии 
№6'2003) 

СВЧ-транзисторы применяются во многих областях человеческой деятельности: телевизионные и 
радиовещательные передатчики, ретрансляторы, радары гражданского и военного назначения, 
базовые станции сотовой системы связи, авионика и т. д. 

Пассивные ВЧ и СВЧ компоненты American Technical Ceramics, (Компоненты и 
технологии №6'2003) 

В настоящее время на рынке представлено большое количество различных пассивных ВЧ- и СВЧ-
компонентов (конденсаторов, резисторов, индуктивностей и т. д.). Однако немногие производители 
могут предложить компоненты, которые характеризуются высокой надежностью, стабильностью 
параметров и широким диапазоном рабочих температур. Одним из таких производителей является 



компаня American Technical Ceramics (ATC), продукцию которой мы рассмотрим в данной статье. Но 
сначало кратко расскажем о самой компании. 

Простой лабораторный синтезатор сверхвысокой частоты, (Компоненты и 
технологии №6'2003) 

Проблема стабильности частоты в приемопередающих устройствах существовала всегда. На 
относительно низких частотах (до 100-150 МГц) она решалась применением кварцевых резонаторов, 
на более высоких (400 МГц) - с помощью резонаторов на поверхностно-акустических волнах (ПАВ-
резонаторах), для стабилизации же сверхвысоких частот часто применяют диэлектрические 
резонаторы из высокодобротной керамики или другие высокодобротные резонаторы [1]. Описанные 
способы стабилизации с помощью пассивных компонентов имеют свои достоинства - простоту и 
сравнительную дешевизну реализации, но их главный недостаток - невозможность сколько-нибудь 
существенной перестройки частоты без смены частотозадающего элемента - резонатора. 
Невозможность быстрой электронной перестройки рабочей частоты при сохранении ее стабильности 
резко ограничивает применение радиоустройств, не позволяя, например, реализовать 
многоканальность. 

Сверхвысокочастотный СВЧ усилитель мощности с переключателем, 
(Компоненты и технологии №4'2003) 

Специфика применения некоторых зарубежных средств связи в российских условиях состоит в 
необходимости дополнения функциональности этих средств разнообразными приставками 
отечественного производства. 

ВЧ и СВЧ приборы компании Mini-Circuits, (Компоненты и технологии 
№2'2003) 

Компания Mini-Circuits Laboratory была основана в 1961 году и специализируется на производстве 
ВЧ- и СВЧ-приборов. Компоненты для построения подобной аппаратуры находят применение в 
различных телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения. 

Разработка и исследование усилителей мощности СВЧ радиомодемов 
стандарта IEEE802.11, (Компоненты и технологии №9'2002) 

Беспроводные сети, предназначенные для организации локальных вычислительных сетей и 
организации доступа к глобальной информационной сети Интернет, получили в последние годы 
широкое распространение. 

Однокристальные СВЧ трансиверы фирмы Nordic, (Компоненты и технологии 
№8'2001) 

Норвежская фирма Nordic производит удобные для применения однокристальные СВЧ трансиверы 
серии nRFxxx, в которую входит около десяти изделий (nRF0433, nRF401, nRF402, nRF403 и др.). Все 
эти микросхемы работают по схожему принципу, и в данной статье предлагается описание микросхемы 
nRF0433. Микросхема nRF0433 представляет собой однокристальный СВЧ трансивер, работающий на 
частоте 433 МГц (так называемый ISM — Industrial, Scientific and Medical Frequency Band — 
индустриальный, научный и медицинский диапазон). Используемый тип модуляции СВЧ-сигнала — FSK 
(Frequency Shift Keying — частотная манипуляция). Трансивер nRF0433 способен передавать и 
принимать цифровую последовательную информацию со скоростью до 9600 бит/с. Мощность 
передающего тракта может быть установлена вплоть до 10 дБм (т. е. 10 мВт). Микросхема питается от 
источника напряжения +5 В. 

Микроэлектронные СВЧ-компоненты на основе высокотемпературных 
сверхпроводников, (Компоненты и технологии №7'2001) 

Находят широкое применение в различных СВЧ-устройствах. Перестраиваемые фазовращатели 
разрабатываются на основе сегнетоэлектриков. При изменении диэлектрической проницаемости 
сегнетоэлектрика под воздействием электрического поля происходит изменение фазы проходящего 
сигнала. 

Микроэлектронные СВЧ-компоненты на основе высокотемпературных 
сверхпроводников, (Компоненты и технологии №6'2001) 



Данная статья содержит анализ материалов зарубежной печати и краткий обзор по компонентам из 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), которые находят свое применение в аппаратуре 
связи широкого диапазона частот: от 0,2 до 28 ГГц. 

Высокочастотные ВЧ и СВЧ p-i-n диоды, (Компоненты и технологии №3'2000) 

Благодаря своей относительной простоте и большому числу замечательных свойств 
полупроводниковые p-i-n структуры уже с 50-х годов нашли широчайшее применение в конструкциях 
многих разновидностей полупроводниковых диодов, начиная от высоковольтных выпрямительных до 
фотодиодов и гетеролазеров. 

Монолитные усилители мощности СВЧ: от С-диапазона до миллиметровых 
волн, (Компоненты и технологии №1'1999) 

Рассматриваются современные монолитные GaAs микросхемы усилителей мощности СВЧ, 
предназначенные для работы в различных диапазонах частот от 3,4 до 32 ГГц. Представлены изделия 
ведущих мировых производителей (Toshiba, Fujitsu, M/A-Com, Hewlett-Packard, GaAsTEK, Teledyne 
Electronic Technologies), как серийно выпускаемые, так и готовящиеся к производству. Приведены 
основные параметры усилителей, их особенности и области применения. 
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